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离子轰击产生湍层氮化硼  

王震遐1,王玟珉1,阮美玲2,许浔江1
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摘要  用高分辨率透射电子显微镜检查了N+2离子轰击后的氮化硼样品.发现在片状六方形氮化硼sp2层的弯折

区,有0.35mm晶面间距的湍层氮化硼形成.虽然其形成机制尚不清楚,但是基于束流–固体相互作用观点的讨论可

能是了解湍层氮化硼结构生长过程的关键所在. 
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